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Bauanleitungsentwurf Spannungsfolger
(mit sehr hohem Eingangswiderstand ca. 1009 T

Im folgenden wird eine Operationsverstarkerschglto@schrieben, dessen Ausgangsspannung U
der Gleichspannung am Eingang genau gleich ist. Die Schaltung besitzt einen sehen Ein-
gangswiderstand (ca. 100@). Sie ist deshalb in der Lage, Spannungen zu medse nur sehr
wenig belastbar sind. Z.B. treten solche Spannubhgelmduktionsversuchen, bei galvanischen Ele-
menten oder insbesondere bdtatoeffekt (Zusammenhang zwischen Lichtenergie und Lichtfre-
quenz) auf. Beim Fotoeffekt kann mit dieser Scimgjtder Zusammenhang von Lichtfrequenz und
Fotospannung zwischen Kathode und Anode einer \fafatodiode direkt gemessen werden.

1. Schaltungsbeschreibung: Folgt

2. Schaltskizze:
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@ T OFFSET 47 kQ Spindeltrimmer

Ce 33nF 4x Entstérkondensator (keramisch)
. C; Cs 10 pF Elko (Tantal)

Cs “I C, C4 1uF Elko (Tantal)
Z, Z, Z39V Zenerdiode 3,9 Volt
T, BC 547 C Transistor npn
T, BC 557 C Transistor pnp
T3 Ta BF 245 Transistor FET

[} OoPV CA 3140 Operationsverstarker

3. Geréatebau: Folgt

4. Versuchsaufbau Fotoeffekt: Folgt



